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Problema 5.4verl

En el circuito de la figura 5.4.1, Ry =6kQ y el valor de Iss no se conoce:

a) Calcular el valor de Iss que hace que el JFET trabaje justo en el limite entre la
zona activa (canal saturado) y la zona 6hmica.

b) Hallar el valor de Vg para las condiciones del apartado anterior.

pss = 2MA

I
Datos: JFET n =
Vp =2V

Solucién:

a) Los puntos limite entre la region activa y la region éhmica son los que satisfacen
la condicion:

Vps =Ves —Vp

Pero como Vs =V =V Y Vgs =V — Vg, la condicion anterior se puede
expresar:

Vp =V +2
Ademas, la tension en la puerta esta determinada por la fuente de corriente lgg:
Vg =—lge [Rg =-1007% 10k =-10V i Vp =Vg +2=-8V
Por tanto, para que el dispositivo trabaje en la zona limite entre las regiones
activa y ohmica, simplemente, haremos que V, = -8V . En el circuito de drenador:
Vp =—lp [Rp =—lg Bk
igualando a -8V, se tiene:
s =1,33mA

b) Suponiendo que en la zona limite es aplicable todavia la ecuacion del JFET en
zona activa:

2 2
Ip = 1pss 1__VGS = 133107°% =2 E[O‘{]__Vﬁ)
Ve 9

Despejando:
Vgs =-0,37V
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Problema 5.5verl

En el circuito de la figura 5.5.1, la tensién Vgs = - 4V y la tensidn Vs no se conoce.

a) Calcular Vg para que el MOSFET de canal n de la figura trabaje justo en el

limite entre zona activa y zona 6hmica.
b) A la vista del resultado del apartado anterior, determine el intervalo de
tensiones para los cuales el transistor esta en corte, en activa y en zona 6hmica

Datos del transistor: V; =2V , K =1 ElO‘sviz.

Solucion:
a) Con el transistor en el limite de la zona activa:

ID:KEQVGS _VT)Z W |D=K|:ﬁ_4_vs_2)2
La tension en el drenador es: V, =—R; 1. Por lo tanto:
Vps =Vp =V = =R K [{-6 -V, ) =V
El punto limite entre la zona activa y de saturacion es:
Vossar =Vas ~Vr = (_ 4-Vg ) -2
Cuando Vg =Vppgsar €l transistor se encuentra en el punto limite:
~RK{-6-Vy ) -Vs =(-4-Vg)-2
Operando (Note que hay dos soluciones para Vs), la solucion correcta es:

V, =-7,035V

b) Para que el circuito NO esté en corte, V4 >V7 , es decir:
-4-Vg>2

Por tanto, si Vg >—6V , el transistor esta cortado.
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La tension Vg =-7,035V indica la zona limite entre activa y éhmica. Se
podria operar en el apartado anterior con Vg 2Vppesar, Para caracterizar
directamente la zona de trabajo en activa: se hubiera obtenido: Vg < -7,035V . Por
lo tanto, las distintas zonas de funcionamiento son:

Vg > -6V CORTE
—6<V, <-7,035V ACTIVA
Vg < 7,035V OHMICA




